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(54) Title: ELECTRICALLY SCREENING HOUSING 
(54) Bezdchnung: ELEKTRISCH ABSCHIRMENDES GEHAUSE 
(57) Alistract 

The invention concerns an electrically screening housing (1) for accommodating and 
electromagnettcally screening components or assemblies (C) which emit electromagnetic 
radiation or are sensitive thereto. The housing (1) comprises at least two parts (2. 3) widi 
electrically screening walls, a sealing element (4) being provided in an adhesive manner on 
at least one housing pan (2) in the region of a join with the other housing part (3). The 
sealing element (4) and at least one portion of the housing pan (2) bearing the latter are 
made of substantially non-conductive material and, for electromagnetic screening purposes, 
arc covered with a cohesive electrically conductive layer (6.1) which extends at least over the 
entire width of the join and adheres to the sealing element (4) and the housing pan. 

(57) Zusammenfbssung 

Elektrisch abscbitmendes Gehfluse (I) zur Aufhahme und elektromagnetischen Ab- 
schirmung von elektromagnetische Strahlung emittierenden oder gegenQber elektromagnetis- 
cher Strahlung empfindlichen Bauelementen bzw. Baugruppen (Q, welches mindeslens zwei 
(jehSuseteile (2, 3) mit elektrisch abschirmenden Wandungen aufweist, wobei an mindestens 
einem Gehauseteil (2) im Bereich einer FUge zu einem anderen Gehflusetell (3) ein Dichtele- 
ment (4) festhaftend voigesehen ist, wobei das Dichtelement (4) und mindestens ein Abschnitt des dieses tragenden Gehfiuseteils (2) aus im 
wesentlichen nichtleitendem Material gefeitigt und zur elektromagnetischen Abschirmung mit einer zusammenhangenden, sich mindestens 
Qber die gesamte Fugenbreite erstreckenden und an dem Dichtelement (4) und dem (lehauseteil anhaftenden elektrisch leitf&higen Schicht 
(6.1)bedeckt sind. 
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Be s chreibung 

Die Erfindung betrifft ein elektrisch abschirmendes Gehause 
zur Aufnahme und elektromagnetischen Abschirmung von elek- 
tromagnetische Strahlung emittierenden oder gegenOber elek- 
tromagnetischer Strahlung einpfindlichen Baugruppen gemaii 
5 dera Oberbegriff des Anspruchs 1. 

Es ist bekannt, elektrisch abschirmende Gehause aus nicht 
elektrisch leitf^higem Material - insbesondere Kunststoff - 
zu fertigen, indem die vorgefertigten Geh^useteile mit ei- 
nem leitfahigen Material beschichtet werden, etwa durch 

10 Aufspritzen von Leitlack oder Bedampfen mit Aluminium (vgl. 
"Kunststof fgehause und EMV", elektronikindustrie 3 - 1992, 
S- 42) . Solche Gehause warden in der Regel mit vorgefertig- 
ten Dichtungen versehen, die aus leitfShigem Elastomer be-r 
stehen und bei der Montage eingelegt werden. DE 38 12 943 

15 Al zeigt ein innenbeschichtetes AbschirmgehSuse aus faser- 
verstarktem Kunststoff mit einer solchen vorgefertigten, 
zwischen Nut und Feder eingelegten Dichtung. 

GehSuse der oben genannten Art - die mit der schnellen Ver-. 
breitung von Mobiltelefonen ganz besondere wirtschaftliche 
20 Bedeutung gewonnen haben - sind auch aus EP 0 629 114 Bl 
sowie aus EP 0 654 962 Al bekannt. 

Die dort beschriebenen GehSuse sind aus zwei Teilen zusam- 
mengesetzt, die zur elektrischen Abschirmung des Gehausein- 
nenraums (mindestens abschnittsweise) aus elektrisch leit- 
25 fahigem Material bestehen oder aber mit solchem beschichtet 
sind und im zusammengesetzten Zustand einen Faradayschen 
Kafig bilden, Zur elektromagnetischen Abschirmung des Ge- 
hauses im Fugenbereich zwischen den aneinanderstofienden Ge- 
hausetfeilen ist weiterhin eine Abschirmdichtung vorgesehen. 
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die aus einem elektrisch leitfShigen und zugleich elasti- 
schen Material besteht und sich an Oberf lachentoleranzen 
und -unebenheiten anpaBt, so dafl auch bei GroBserienf erti- 
gung eine sehr hohe Qualtitat der Abschirmung des Ge- 
5 hauseinneren gewShrleistet warden kann. Gemaii den obigen 
Druckschriften ist diese Abschirmdichtung direkt auf minde- 
stens einem der Gehauseteile gefertigt, wobei noch ein zu- 
satzlicher Trager in den Aufbau einbezogen sein kann. 

Durch diesen Aufbau laiit sich das Gehause in einfacher Wei- 
10 se beispielsweise zu Wartungszwecken oder zur Erneuerung 
einer in dem Gehause befindlichen Batterie 5ffnen und an- 
schlieBend unter Erhaltung des Abschirmef f ektes wieder ver- 
schliefien. 

Bei der Herstellung eines Materials fUr die Abschirmdich- 
15 tung ist es jedoch fUr bestimmte Anwendungen schwierig, ei- 
nen optimalen Kompromili zwischen hoher Elastizitat, hoher 
Leitfahigkeit und mbglichst niedrigen Materialkosten zu 
finden. Ein aus physikalischer Sicht vorteilhaf tes Material 
ist eine mit einem hohen Anteil von Silberpulver gefOllte 
20 Kunststoffmasse, diese ist aber relativ teuer. 

Der Erfindung liegt somit die Aufgabe zugrunde, ein elek- 
trisch abschirmendes Gehause der eingangs genannten Art zu 
schaffen, das sich kostengUnstig herstellen laut. 

Die Aufgabe wird, ausgehend von einem Gehause gemafi dem 
25 Oberbegriff des Anspruchs 1, durch die kennzeichnenden 
Merkmale des Anspruchs 1 bzw. - hinsichtlich des Herstel- 
lungsverfahrens - durch die Merkmale des Anspruchs 8 ge- 
15st. 
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Die Erfindung schliefit die technische Lehre ein, die Ab- 
schirmdichtung zur Kostenersparnis nicht vollst^ndig aus 
einem elektrisch leitfahigen und gleichzeitig flexiblen Ma- 
terial zu fertigen, sondern zur AusfUllung der Fuge ein an 
5 Ort und Stelle gebildetes Element aus elektrisch im wesent- 
lichen nicht-leitf ahigem, aber nachgiebigem (elastischem) 
Material einzusetzen und die elektrische Abschirmung im Fu- 
genbereich durch eine an diesem Element anhaftende und 
nahtlos in die Abschirmung der im wesentlichen starren Ge- 
10 hausewandungen abergehende Schicht aus elektrisch leitfahi- 
gem Material zu realisieren. 

Das Dichtelement hat hierbei primSr die Funktion, den Fu- 
genzwischenraum auszufQllen, urn beispielsweise bei einem 
durch f ertigungsbedingte PaBfehler Oder Oberf lachenuneben- 
15 heiten verursachten mechanischen Spiel der Gehauseteile das 
Gehauseinnere zuveriassig gegen Feuchtigkeit und Staub zu 
schtltzen und Relativbewegungen zwischen den Gehauseteilen 
zu verhindern. Aufgrund der verbesserten mechanischen Ei- 
genschaften der Dichtmasse ist es auf diese Weise miSglich, 
20 den Gehauseinnenraum dauerhaft hermetisch abzudichten. Zu- 
gleich ist das Dichtelement natlirlich Trager eines Ab- 
schnitts der elektromagnetischen Abschirmung und sichert 
deren Geschlossenheit . Besonders vorteilhaft ist es im Hin- 
blick hierauf , ein hochgradig elastisches Material und/oder 

25 eine f ormelastische Gestalt der Dichtung zu wahlen, auf- 
grund derer bei der Montage der Gehauseteile durch die Kom- 
pression und/oder eine Flexion des Dichtelements eine Vor- 
spannung zwischen den Gehauseteilen aufgebaut wird, die 
beispielsweise die Losung einer Schraub- oder Klemmverbin- 

30 dung verhindern kann. Die Erfindung ist jedoch nicht auf 
die Verwendung material- und/oder forraelastischer Trager- 
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elemente beschr^nkt, sondern laiit sich grundsatzlich auch 
mit einem plastisch verforrabaren Dichtelement realisieren. 

In der bevorzugten AusfUhrung der Erfindung ist die aus 
elektrisch leitfahigem Material bestehende Beschichtung zu- 
5 saramenhangend (insbesondere in einem einzigen Arbeit sgang) 
auf die Oberfiache des Dichtelements und der starren Gehau- 
sewandung aufgebracht. 

In einer weiteren Variante der Erfindung ist die Abschir- 
mung in Sandwich-Bauweise aufgebaut, wobei das Tra- 

10 gerelement aus mindestens zwei Schichten aus elektrisch 
nicht-leitfahigem, aber nachgiebigem Material besteht, zwi- 
schen denen die Schicht aus elektrisch leitfahigem Material 
angeordnet ist, welche die elektromagnetische Abschirmung 
bewirkt. Durch die Anordnung der aus elektrisch leitfahigem 

15 Material bestehenden Schicht in einem im wesentlichen de- 
formationsfreien Bereich zwischen zwei def ormierbaren 
Schichten bzw. Strangen des elastischen Elements wird vor- 
teilhaft einer Rilibildung in dem elektrisch leitfahigen Ma- 
terial entgegengewirkt, was speziell fiir Konstruktionen von 

20 Bedeutung ist, bei denen eine starke Deformation des Ab- 
schirmelements beim Zusammensetzen der Gehauseteile auftre- 
ten soil Oder kann. 

In einer weiteren vorteilhaf ten AusfUhrung ist zur Verhin- 
derung einer Rifibildung vorgesehen, die aus elektrisch 

25 leitfahigem Material bestehende Schicht sehr dUnn auszufiih- 
ren, da die Biegespannungen und damit die Rifineigung bei 
vorgegebener Biegung mit der Schichtdicke zunehmen. Die 
Dicke der aus elektrisch leitfahigem Material bestehenden 
Schicht ist deshalb wesentlich (vorzugsweise urn eine bis 

30 drei- Gr6Iienordnung/en) geringer als die Fugenbreite, 
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Die Aufbringung der Abschirmungsschicht auf das Dichtele- 
ment bzw. - im Falle einer Sandwich-Bauweise • auf eine 
Schicht Oder einen Strang desselben kann auf verschiedene 
Arten erfolgen. Zur Erreichung gleichmafiiger Schichtdicken 
5 eignen sich die als solche bekannten Verfahren des BesprU- 
hens mit Leitlack oder Bedampfens mit einem reinen Metall, 
insbesondere aber auch eine galvanische Metallisierung und 
die - besonders aus der Herstellung elektronischer Bauele- 
mente bekannten - Verfahren der Gasphasenabscheidung, wie 
10 Sputtern und CVD (chemische Gasphasenabscheidung) • 

In einer vorteilhaf ten AusfOhrung wird im Rahmen der letzt- 
genannten Verfahren die Beschichtung durch gezieltes Auf- 
wachsen von Kristalliten in Abstimraung auf die konstruktiv 
vorgegebenen Richtungen der mechanischen Beanspruchung der 

15 Unterlage (speziell des Dichtelementes) erzeugt, Hierbei 
kOnnen - insbesondere in mehrschichtigem Aufbau - kleine 
plattenfdrmige Fiachenelemente auf der Oberfiache ausgebil- 
det werden, die innerhalb der Schicht nur lose zusammenhSn- 
gen und somit bei einer Biegung des Trfigerelements in ge- 

20 wissem Grade gegeneinander verschieblich sind, was eben- 
falls einer etwaigen RiBbildung in der Abschirmungsschicht 
entgegenwirkt . Besonders gUnstig ist hierfUr eine schuppen-- 
Oder dachziegelartige Anordnung der besagten Kristallite, 
die etwa durch Schragbedampfen oder Besputtern eines ge- 

25 neigten Substrats bei geeigneter Einstellung der Beschich- 
tungsparameter, neben der Substratorientierung etwa der 
Substrattemperatur, der Materialgasf luBrate etc., erzeugt 
werden kann. 

In einer weiteren Variante der Erfindung erfolgt die Auf- 
30 bringung der elektrisch leitfahigen Schicht auf das Trager- 
element nicht im mechanisch entspannten Zustand, sondern in 
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einem Zustand vorbestinunter Kompression und/oder Flexion 
des Dichtelements . Hierdurch wird verhindert, dali eine Rili- 
bildung in der elektrisch leitfahigen Schicht 2u einer Her- 
absetzung der elektromagnetischen Abschirmwirkung des Ab- 
schirmelements fQhrt. Die Erfindung geht in dieser Variants 
von dem Gedanken aus, daii sich eine Rifibildung in der elek- 
trisch leitfahigen Schicht wegen der beim Zusaromenbau des 
Gehauses erfolgenden Deformation des Abschirmeleraents nur 
schwer unter alien Umstanden verhindern laiit, so daB es 
wichtig ist, die negativen Folgen einer derartigen Rifibil- 
dung auf das elektromagnetische Abschiritiverhalten zu ver- 
ringern. Durch die Aufbringung der elektrisch leitfahigen 
Schicht im deformierten Zustand des Dichtelements entstehen 
Risse ggfs. anschlieBend bei dessen Entspannung, und diese 
werden bei der spateren montagebedingten Deformation des 
Dichtelements beim Zusammenbau des Gehauses wieder weitge- 
hend geschlossen, da das Dichtelement dann iro wesentlichen 
dieselbe Form wie bei der Aufbringung der leitfahigen 
Schicht annimmt . 

Weitere vorteilhafte Weiterbildungen sind in den Unteran- 
sprUchen gekennzeichnet bzw. werden nachstehend zusammen 
mit der Beschreibung der bevorzugten AusfUhrung der Erfin- 
dung anhand der Figuren naher dargestellt. Es zeigen: 

Figur 1 als bevorzugtes Ausf Uhrungsbeispiel der Erfin- 
dung ein aus zwei Gehauseteilen zusammengesetz- 
tes Gehause zur elektromagnetischen Abschirraung 
einer elektronischen Schaltung in perspektivi- 
scher Explosionsdarstellung, 

Figuren 2a und 2b Querschnitte durch einen Abschnitt der 
Wandung des Gehauses aus Figur 1 im Bereich der 
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Fuge zwischen den GehSuseteilen gemaJi zwei un- 
terschiedlichen Ausbildungen, 

Figur 3 eine weitere Ausfdhrungsform des in Figur 1 ge- 
zeigten Gehauses, ebenfalls in Querschnittsdar- 
5 stellung, und 

Figuren 4a und 4b eine Querschnittsdarstellung eines Ge- 
hauseabschnitts bei einer weiteren AusfUhrungs- 
form (a) mit entspanntem Dichtelement und (b) im 
montierten Zustand des Gehauses. 

10 In Figur 1 ist ein Gehause 1 fUr eine elektronische Schal- 
tung C dargestellt, das diese elektromagnetisch abschirmt. 
Zum einen wird hierdurch verhindert, dali die Schaltung C 
durch von aulien eintretende elektromagnetische Strahlung 
gest5rt wird, so daB der Betrieb der Schaltung 1 auch in 

15 elektromagnetisch stark gestOrten Umgebungen m5glich ist. 
Zum anderen kann die Abschirmung verhindern, dali die beim 
Betrieb entstehende elektromagnetische Strahlung aus dem 
Gehause austritt, was zu St5rungen in der Umgebung fOhren 
Oder M^glichkeiten einer unbefugten Kenntnisnahme von Funk- 

20 tionsabiaufen in der Schaltung bieten k5nnte. 

Das Gehause besteht aus einem wannenartigen Unterteil 2 mit 
rechteckigem Of fnungsquerschnitt und einem plattenf ormigem 
Deckel 3 zum VerschlieBen des Unterteils 2 und umfafit eine 
direkt auf dem Unterteil 2 gebildeten ( "aufdispensierten") 
25 Dichtung 4 zur Abdichtung der Fuge zwischen dem Unterteil 2 
und dem Deckel 3. Die Verbindung des Deckels 3 mit dem Un- 
terteil 2 erfolgt uber eine Schraubverbindung, indem vier 
Schrauben 5.1 bis 5.4 durch entsprechende Bohrungen in den 
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Ecken des Deckels 3 durchgefUhrt und in Schraubgewinde in 
dem Unterteil 2 eingedreht warden. 

Sowohl das Unterteil 2 als auch der Deckel 3 sind aus 
Kunststoff spritzgegossen, und samtliche InnenflSchen - un- 
5 ter Einschluli der OberflSche der aufdispensierten Dichtung 
4 - sind mit einer (bei jedem GehSuseteil in sich zusammen- 
hangenden) leitfahigen Beschichtung 6.1 bzw. 6.2 versehen. 
Die Beschichtungen 6.1 und 6.2 stehen im verschraubten Zu- 
stand des Gehauses 1 in elektrischem Kontakt miteinander 
10 und bilden einen elektromagnetisch abschirmenden Faraday- 
schen Kafig. 

Die Abschirmdichtung besteht demnach - wie aus der in Figur 
2a gezeigten Querschnittsdarstellung ersichtlich - aus ei- 
nem mit dem Unterteil 2 festhaftend verbundenen elastischen 

15 Dichtelement 4 aus einera Oblichen elastischen Kunststoff 
(beispielsweise ungefUlltem Silikon oder Neopren) und dem 
zugehorigen Abschnitt 6.1a der leitfahigen Beschichtung 6.1 
(etwa aus auf gedampf tern Aluminium, Kupfer oder Cr-Ni oder 
einer ein- oder mehrkomponentigen galvanischen Beschich- 

20 tung). Es kann auch - wie in Fig. 4a und 4b gezeigt - eine 
als solche bekannte, aber hier in den physikalischen Eigen- 
schaften auf das nachgiebige Dichtungsmaterial abzustimmen- 
de Haftvermittlerschicht vorgesehen sein. 

Fig. 2b zeigt als Gehause 1' eine Abwandlung dieses Gehau- 
25 ses, bei der beide Gehauseteile 2' , 3' eine allseitige gal- 
vanische Beschichtung 6.1' bzw, 6.2' unter Einschluli der 
vorab auf das Unterteil 2' aufgedrUckten und unter Luftzu- 
tritt Oder durch Heilivuikanisieren auf dieser festhaftend 
ausgeharteten Dichtung 4' aufweisen. 
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in einer weiteren (nicht dargestellten) Modif ikation ist 
die Dichtung gemeinsam mit einem der Gehauseteile aus zwei 
unterschiedlichen Polymeren f ormgespritzt , wobei eine Ab- 
stimmung der eingesetzten Monomere insbesondere im Hinblick 
auf die Extrusionsparameter und ihre Thixotropie sowie Ver- 
netzungstemparatur und -geschwindigkeit vorgenommen ist- 

Fig. 3 zeigt als weitere AusfUhrungsform ein dem Gehause 1 
aus Fig. 1 Sulierlich gleichendes Gehause 1", dessen Unter- 
teil 2" wieder aus einem SpritzguB-Kunststof fmaterial be- 
steht, dessen Deckel 3" aber aus massivem Aluminiumblech 
gefertigt ist. Hier ist daher nur am Unterteil eine Metall- 
beschichtung 6" vorgesehen, Diese bedeckt auch einen im Be- 
reich der AuJienfiache des Unterteils aufgebrachten Dich- 
tungsstrang 4.1". Ein nach dem Auftrag der Metallschicht in 
einem separaten Auf tragsschritt nahe der Innenkante des Un- 
terteils aufdispensierter zweiter Dichtungsstrang 4,2" kom- 
plettiert die Dichtung 4". Diese hat hier also einen Sand- 
wich-Aufbau, bei dem die leitfahige Beschichtung weitgehend 
von aus der Verformung der Dichtung beim Schlieflen des Ge- 
hauses resultierenden Zugkraften entlastet und daher die 
Gefahr einer Bildung von Rissen in der Abschirmschicht 
weitgehend gebannt ist. Die Anordnung des leitfahigen 
Schichtabschnitts 6a" in der Mitte zwischen den beiden 
Strangen 4.1", 4.2" des Dichtelements ist insofern vorteil- 
haft, als die mechanische Biegebeanspruchung der Beschich- 
tung in diesem Fall bei der beim Zusammenschrauben des Ge- 
hauses auftretenden einachsigen Druckbeanspruchung des 
Dichtelementes 4" minimal ist, wodurch die Gefahr einer 
Ri&bildung verringert wird. Der Rilibildung wird zusatzlich 
durch die mechanische Fixierung der elektrisch leitfahigen 
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Schicht zwischen den beiden Schichten des Dichtelements 
entgegengewirkt . 

Dieses Ziel kann - zumindest bis zu einem gewissen Grade - 
auch bei den einfacheren Aufbauten der Fig. 2a und 2b er- 
5 reicht werden^ indem die Dicke der metallischen Beschich- 
tung im Vergleich zu den Abmessungen der Dichtung gering 
gehalten wird. Je nach GroBe des Gehauses, zu berQcksichti- 
genden Fertigungstoleranzen und erforderlicher Abschirmwir- 
kung kann sie in vorteilhafter Weise bis hinab zu einigen 
10 zehn Oder auch nur einigen Mikrometern festgelegt werden. 
Dies verkQrzt - speziell bei Erzeugung einer sehr reinen 
und in vorteilhafter Weise hoch leitfShigen Schicht durch 
ein Gasphasen- bzw. Vakuumverf ahren - auch die Prozelidauer 
und verringert die Kosten, 

15 Eine spezielle Schichtstruktur mit verringerter Rifibil- 
dungsneigung ist in Fig. 4a und 4b (im entspanntem bzw. 
montierten und dadurch verformten Zustand) gezeigt, 

Hier weist ein unteres GehSuseteil 20 ebenso wie ein lip- 
penfarmiges elastisches Dichtelement 40 eine Haf tvermitt- 

20 lerschicht 61 und eine metallische Beschichtung 62 auf, wo- 
bei letztere beispielsweise durch orientiertes Aufwachsen 
von Kristalliten auf die Oberflfiche in einem VakuumprozeB 
erzeugt ist. Das Kristallwachstum wird hierbei so gesteu- 
ert, daB auf der Oberflache mindestens des Dichteleraentes 

25 40 kleine, schuppenartige FlSchenelemente entstehen, die 
die Oberflache praktisch vollstSndig in mehrfacher Oberlap- 
pung bedecken und gegeneinander in gewissem MaBe verschieb- 
bar sind (vgl. den skizzenartig vergroBerten Ausschnitt "A" 
in Fig. 4a) . Hierdurch wird verhindert, daB die elektrisch 

30 leitfShige Beschichtung 62 beim Zusammenbau des Gehfiuses 
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aufgrund der montagebedingten Deformation der Dichtung 40 
aufreilit, was zu einer BeeintrSchtigung der elektromagneti- 
schen Abschirmwirkung fOhren wQrde. Vielmeht werden beim 
Schliefien des metallischen Deckels 30 die Schichtelemente 
5 unter dem Druck des Deckels und der Wirkung der aus der 
Verbiegung des Prof ilquerschnitts resultierenden Zugkraft 
Uberlappend einachsig orientiert und bilden eine kontinu- 
ierliche Schicht (vgl Ausschnitt "B" in Fig. 4b). 

Die lippenfOrmige und - wie Fig- 4b zeigt - bei der Montage 
10 primar auf Biegung beanspruchte - Gestalt des Dichtelemen- 
tes 40 ist speziell im Hinblick auf die erwahnte Struktur 
der Schicht 62 gewahlt. Diese Schichtstruktur entfaltet 
aber ahnlich vorteilhafte Wirkung an einem annahernd kreis- 
oder halbkreisf brmigen und primer einer Kompression unter- 
15 worfenen Dichtprofil, denn auch bei einem solchen wird in- 
folge der Deformation der Umfang vergroftert, und die hier-- 
durch g^dehnte schuppenartige Struktur gewahrleistet dann 
die Geschlossenheit der Beschichtung auch im montierten Zu- 
stand des Gehauses. 

20 Die Erfindung beschrfinkt sich in ihrer AusfUhrung nicht auf 
die vorstehend angegebenen bevorzugten Ausf uhrungsbeispie- 
le. Vielmehr ist eine Anzahl von Varianten denkbar, welche 
von der dargestellten L5sung auch bei grundsStzlich anders 
gearteten AusfUhrungen Gebrauch machen. 

25 So kann in technologisch einfacher Weise eine typischerwei- 
se beim Spritzgielien eines Kunststof f-Gehauseteils gebilde- 
te dunne, im Querschnitt (Shnlich Fig. 4a) annahernd C- 
fSrmig auf dem Gehauseteil aufstehende Lippe vermittels ih- 
rer Formelastizitat zugleich als Dichtelement und Spaltab- 

30 schirmung dienen, wenn sie am GehSuseteil belassen und ge- 
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roafi obigem zusaminen mit diesem metallisch beschichtet wird, 
Die Dichtlippe muB nicht notwenig lUckenlos ISngs der Ge- 
hauseteilkante ausgebildet sein. 
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Ansprttehe 

1. Elektrisch abschirmendes Gehause (1) zur Aufnahme und 
elektromagnetischen Abschirmung von elektromagnetische 
Strahlung emittierenden Oder gegenCkber elektromagnetischer 
Strahlung empf indlichen Bauelementen bzw Baugruppen (C) , 
5 welches mindestens zwei Gehauseteile {2, 3) mit elektrisch 
abschirmenden Wandungen aufweist, wobei an mindestens eineiii 
GehSiuseteil (2) im Bereich einer Fuge zu einem anderen Ge- 
hSuseteil (3) ein Dichtelement (4) festhaftend vorgesehen 
ist, 

10 dadurch gekennzeichnet; 

daft das Dichtelement (4) und mindestens ein Abschnitt des 
dieses tragenden Gehauseteils (2) aus im wesentlichen 
nichtleitenden Material gefertigt und zur elektromagneti- 
schen Abschirmung mit einer zusammenhSngenden, sich minde- 
15 stens uber die gesamte Fugenbreite erstreckenden und an dem 
Dichtelement (4) und dem Gehauseteil anhaftenden elektrisch 
leitfahigen Schicht (6,1) bedeckt sind. 

2. GehSuse nach Anspruch 1, dadurch gekennzoichnet, daB 
die elektrisch leitfahige Schicht (6) eine gegeniiber den 

20 Abmessungen des Dichtelement es (4) dUnne Metallschicht oder 
metallgefUllte Schicht ist, 

3. Gehause nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeich- 
net, daft die elektrisch leitfahige Schicht (6) eine Ober- 
fiache des das Dichtelement tragende Gehauseteils (2) im 

25 wesentlichen bedeckt. 
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4. GehSuse nach einem der vorhergehenden AnsprOche, da- 
durch gekennzeichnet, da(i die elektrisch leitfcihige Schicht 
durch Spriihbeschichtung, Galvanisieren oder in einem Vaku- 
urn- bzw. Gasphasenprozeli aufgebracht ist. 

5 5. GehSuse nach einem der vorhergehenden AnsprUche, da- 
durch gokennzeichnet , dafi die elektrisch leitfShige Schicht 

(6) einen Verbund aus einer Vielzahl von mindestens die ge- 
hSuseinnen- Oder -auISenseitige Oberfiache des Dichtelements 

(4) im wesentlichen vollstandig bedeckenden, sich vorzugs- 
10 wei'se Uberlappenden, plattenf5rmigen Schichtelementen auf- 
weist, die zur Verhinderung eines Abplatzens der Beschich- 
tung (6) bei einer montagebedingten Deformation des Ab- 
schirmelements (4) relativ zueinander ISngs der Oberflfiche 
verschieblich sind. 

15 6. Gehause nach einem der vorhergehenden Anspriiche, da- 
durch gekennzeichnet, dali das Dichtelement (4") in Sand- 
wich-Bauweise aufgebaut ist derart, da/i mindestens zwei 
Schichten bzw. Strange (4.1", 4.2") aus Dichtmaterial vor- 
gesehen sind, zwischen denen die Schicht (6a") aus elek- 

20 trisch leitfShigem Material angeordnet ist. 

7. Gehause nach einem der vorhergehenden AnsprUche, da- 
durch gekennzeichnet, daR samtliche Gehauseteile (2, 3) 
aus, insbesondere spritzgef ormtem, Kunststoff bestehen und 
zur elektromagnetischen Abschirmung des GehSuseinnenraums 
25 an ihrer Innenseite und/oder AuBenseite eine elektrisch 
leitfahige Beschichtung aufweisen. 
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8. Verfahren zur Herstellung eines GehSuses nach einem 
der vorhergehenden AnsprQche, gekennzeichnet durch die 
Schritte 

- Formen mindestens zweier GehcLusetelle, wobei mindestens 
5 eines zumindest abschnittsweise aus nichtleitendem Material 

gebildet wird^ 

- Bilden eines strangfOrmigen Dichtelementes mit vorbe- 
stimmtem Querschnitt und vorbestimmten Gestalt auf einem 
Kantenbereich mindestens des aus nichtleitendem Material 

10 gebildeten Geh^useabschnitts, 

- Aufbringen einer zusammenhSngenden leitfahigen Beschich- 
tung auf den nichtleitenden GehSuseabschnitt und das dort 
gebildete Dichteleraent und 

- Montieren der Geh^useteile mit dem Dichtelement und der 
15 leitfahigen Beschichtung dazwischen. 

9. Verfahren nach Anspruch 8, dadurch gekennzelchnet, 
daB das strangf 6rmige Dichtelement durch Aufspritzen einer 
pastOsen Masse und anschliefiendes Aush^rten derselben an 
Ort und Stelle auf dem GehSuseabschnitt gebildet wird. 

20 10. Verfahren nach Anspruch 8, dadurch gekennzeichnet ^ 
daJi das Dichtelement zusammen mit dem tragenden Gehause- 
teil^ insbesondere materialeinheitlich oder durch einstufi- 
ges Spritzformen verschiedener Materialien, gebildet wird. 

11. Verfahren nach einem der AnsprQche 8 bis 10, dadurch 
25 gekennzeichnet, daG die leitfShige Beschichtung durch 
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12. Verfahren nach Anspruch 11 , dadurch gekennzeichnet, 
dali das Bedampfen oder Besputtern unter SchrSgstellung der 
Dichtelementoberflache zur Materialquelle ausgeftlhrt wird 
derart, dali sich eine schuppenartige Struktur der leitfahi- 

5 gen Schicht ausbildet. 

13. Verfahren nach einem der AnsprOche 8 bis 12, dadurch 
gekennzeichnet, dafi das Dichtelement (4) vor dem Aufbringen 
der leitfShigen Schicht in eine vorbestimmte Gestalt ver- 
formt wird, insbesondere derart, dali die Form des Dichtele- 

10 ments (4) im verformten Zustand im wesentlichen gleich der 
Form ist, die es im zusammengesetzten Zustand des Gehauses 
anniitunt . 

•k * -k * 'k 
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Fig.1 



wo 97/26782 



PCTyDE97y00121 




Fig.3 
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Fig. 4b 



